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摘要(译)

解决当在发光元件中形成光提取层时可能发生的问题。 解决方案：有机
半导体层47、48、49、50、51包含银或金，作为第一电极46和光电转换
层49之间的至少一部分成分。 提供反射光并且具有透明性的光提取改善
层99。 例如，在有机半导体层47、48、49、50、51中，光提取改进层
99是具有强受体性质或强施主性质且电离势为5.5eV以上的有机半导体材
料，氧化物或氟化物。 或者，其与包含无机化合物的功能层接触或夹在
其中。
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